| R4-00HPH Hi-M04m

350~370M

Wysoka wydajnos¢
Technologia Low LID Mono PERC

oraz Half-cut

10 lat gwarancji produktowe|
25 lat gwarancji na wydajnosc
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25-letnia gwarancja
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Kompletna certyfikacja produktu i procesu produkji Dodatnia tolerancja mocy: gwarantowana O~+5W

IEC 61215, IEC61730, UL1703

- | Wysoka sprawnos¢ modutu: do 19.8%
ISO 9001:2008 System zarzadzania jakoscia

150 14001:2004 System zarzadzania Srodowiskowego Wolniejsza degradacja mocy dzieki technologii Mono PERC ze zwiekszong odpornoscia na
T562941: Standard technologiczny degradacje LID: pierwszy rok <2% oraz 0.55% w latach 2-25

OHSAS 18001:2007 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng

pracy Odpornosc na efekt PID dzieki optymalizacji procesu produkcji oraz selekcji ogniw stonecznych

Redukcja ryzyka powstawania hotspotow dzieki obnizeniu natezenia pradu pracy ogniwa
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| R4-60HPH 350~370M

Rysunek techniczny (mm) Parametry mechaniczne Parametry pracy
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Konektory: MC4 Klasa modutu: Klasa A
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Wymiary: 1776x1052x35mm
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Model LR4-60HPH-350M LR4-60HPH-355M LR4-60HPH-360M LR4-60HPH-365M  LR4-60HPH-370M
Warunki testowania STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT o B NOCT
Moc znamionowa (Pmax/W) 350 | 2595 S e 263.0 360 | 266.7 365 270.4 370 274.1
Napiecie obwodu otwartego (Voc/V) 40.5 37.8 40.7 38.0 40.9 38.2 41.1 384 41.3 38.5
Prad obwodu zamknietego (Isc/A) 11021 829 1110 « 895 11.20 | 903 11.28 9.09 1187 B 7
Napiecie w punkcie maksymalnej mocy (Vmp/V) 33.3 30.8 33.5 30.9 33.7 gl 33.9 31.3 34.1 31.5
Natezenie pradu w punkcie maksymalnej mocy (Imp/A)  10.52 8.44 10.60 8.50 10.69 | 8.57 177 8.64 10.86 8.71
Wydajnos¢ modutu (%) 187 19.0 iz 19.5 19.8

STC (Standardowe warunki testowania): nateznie promieniowania stonecznego 1000W/m?, AM1.5, temperatura ogniwa 25°C

NOCT (Nominalne warunki pracy ogniwa): natezenie promieniowania stonecznego 800W/m?, temperatura powietrza 20°C, AM1.5, predkosc wiatru 1m/s

Wspoétczynniki temperaturowe (STC) Wytrzymatos¢ mechaniczna

Wspotczynnik temperaturowy Isc +0.057%/ C Obcigzenie statyczne przednia strona modutu 5400Pa

Wspétczynnik temperaturowy Voc -0.286%/ C Obcigzenie statyczne tylna strona modutu 2400Pa

Wspotczynnik temperaturowy Pmax -0.370%/ C Test gradowy Grad 25mm, predkos¢ 23m/s

Charakterystyka
Wykres prad-napiecie (LR4-60HPH-360M) Wykres moc-napiecie (LR4-60HPH-360M) Wykres prad-napiecie (LR4-60HPH-360M)
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